
#1 
เพิ่่�มประสิท่ธิภ่าพิ่การยึดึติด่ของสิารเคลือืบ  
• ช่ว่งความแข็็งที่่�แคบที่ำาให้เ้กิดิความสมำ�าเสมอที่่�สงู

ข็้�นข็อง โปรไฟล์ ์พื้้�นผิวิ 
• ล์ดฝุ่่่ นที่่�ตกิคา้งในสว่นตา่งๆ เน้�องจากิ ความแข็็ง

พื้เิศษข็องผิล์ติภัณัฑ์์
• ระดบักิารนำาไฟฟ้าตำ�า (< 30 µS/cm), ล์ดความ

เส่�ยงข็องกิารโป่งพื้องข็องสารเคล์อ้บ
#2 
ประสิท่ธิภ่าพิ่ท่�เหนือืกว่า่: ประหยึดัคา่ใช้จ้่า่ยึ
เมื�อเทย่ึบกบัการพิ่น่ืยึง่ ดว้่ยึเม็ด grit GL 
แบบด ั�งเดม่
• ล์ดความสิ�นเปล์อ้งอยา่งมนั่ยสำาคญั(-10 ถึง้ -20%) 

แล์ะอายก่ิารใช่ง้านที่่�ยาวนานกิวา่เม้�อเที่ย่บกิบัเม็ด 
grit  GL

• กิารสก้ิห้รอข็องเคร้�องจักิรล์ดล์งเม้�อเที่ย่บกิบัเม็ด 
grit GL ห้รอ้ GH

SURFIUMTM

เม็ด grit เหล็ืกประสิท่ธิภ่าพิ่สิงูออกแบบมาเพิ่ื�อการพิ่น่ืยึง่ดว้่ยึ ว่ล่ืบลืาสิติง์กอ่นืการเคลือืบ
กิารพื้น่ยงิดว้ยเห้ล็์กิคณ่ภัาพื้ระดบัพื้รเ่มย่มกิบัช่ว่งความแข็็งที่่�แคบ (+/- 1.5 RHC) เพื้้�อให้พ้ื้้�นผิวิ โปรไฟล์ ์ที่่�สมำ�าเสมอพัื้ฒนาข็้�น 
มาเป็นพื้เิศษสำาห้รับกิระบวนกิารพื้น่ดว้ย วล่์บล์าสต ์มค่วามแข็็งข็นัในระดบัที่่�เห้มาะสมเพื้้�อสรา้ง โปรไฟล์ ์พื้้�นผิวิที่่�ยอดเย่�ยมแล์ะที่รงพื้ล์งั
ในข็ณะที่่�จำากิดักิารสก้ิห้รอข็องเคร้�องจักิรแล์ะที่ำาให้เ้กิดิฝุ่่่ นเล็์กินอ้ย Surfium™ จะเพื้ิ�มอายก่ิารใช่ง้านข็องสารเคล์อ้บผิวิ ในกิระบวนกิาร ว่
ล์บล์าสต์

ประโยึช้นืผ์ูู้ใ้ช้ ้

ขอ้มลูืจ่ำาเพิ่าะ

ช่้�อผิล์ติภัณัฑ์์

ตรงตามข็อ้กิำาห้นดห้รอ้เกินิกิวา่ SAE J444

ความแข็็ง
ความห้นา
สว่นประกิอบที่างเคม่

ข็นาดที่ั�วไป (ตะแกิรง#)

รปูที่รงที่ั�วไป

SF 350
0,30 มม 
(#50)

เห้ล์่�ยม

SF 450
0,42 มม 
(#40)

SF 600
0,60 มม 
(#30)

> 7.3 g/cm3

51 - 54 HRC

SF 710
0,71 มม 
(#25)

ดรมั
มใ่ห้ ้

ตามคำาข็อ

ถุงุบรรจ่กุลือ่ง
1,000 กิกิ. (2,205 ปอนด)์ 
40 ถึง่ 25 กิกิ. (55 ปอนด)์ 

ตอ่พื้าเล์ที่ 

บรรจภ่ัณัฑ์ท์ี่่�
กิำาห้นดเอง มใ่ห้ ้
ตามคำาข็อ

งใหญ่่
1000 กิกิ

(2,205 ปอนด)์

Rz : 77 µm – Rmax : 89 µm – Pc : 20,5 นิ�ว

> พื้้�นผิวิที่่�แตกิตา่งกินั 
เน้�องจากิช่ว่งข็องความแข็็งที่่�กิวา้ง

Rz : 74 µm – Rmax : 79 µm – Pc : 28 นิ�ว

> เน้�อผิวิสมัผัิสเป็นเน้�อเดย่วกินัเพื้ราะช่ว่ง
ความแข็็งที่่�แคบกิวา่

เม็ด grit มาตรฐาน SAE +/-3,5 HRc เม็ด grit Surfium +/-1,5 HRc

• เพื้ิ�มความเร็วในกิารผิล์ติเพื้ราะ กิระบวนกิาร
พื้น่ยงิที่่�ถึกูิปรับให้เ้กิดิประโยช่นส์งูสด่

• ความห้ยาบที่่�เห้มาะสม (low dead-vo-
lume)  ให้ก้ิารพื้น่สท่ี่่�ล์ดล์ง

ประโยึช้นืผ์ูู้ใ้ช้ ้

C ≥ 0.80%, Si ≥ 0.40%, 0.60% ≤ Mn ≤ 1.20%, S ≤ 0.05%, P ≤ 0.05%

กิารเกิดิฝุ่่่ นตำ�าระห้วา่งกิาร
พื้น่ยงิ 

ช่ว่งความแข็็งแคบ 
+/- 1,5 HRC

เคร้�องพื้น่ยงิแบบพื้เิศษ

*เอกิสารใช่เ้ป็นข็อ้มลู์เที่า่นั�น ไมต่ดิสญัญา ตดิตอ่ตวัแที่นในที่อ้งที่่�ข็องคณ่สำาห้รับเอกิสารข็อ้มลู์ที่างเที่คนคิเวอรช์่นัล์า่สด่

บรรจภ่ัณัฑ์์

การติลืาดแลืะการนืำาไปใช้้

ภัาคสว่นข็อง
ที่อ่สง่แล์ะ
พื้ล์งังาน

เคร้�องพื้น่ยงิ
อตัโนมตัิ
วล่์บล์าสต์

โครงสรา้งเห้ล็์กิ 
แล์ะกิารกิอ่สรา้ง

โครงสรา้งโล์ห้ะ 
แล์ะเสน้เห้ล็์กิ


